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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Przyrzady poétprzewodnikowe

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Elektronika i Telekomunikacja 2/3

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow
ogdlnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu

pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc

niestacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)

20 15

Cwiczenia Projekty/seminaria

15

Liczba punktow ECTS

6

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

dr inz. Krzysztof Klimaszewski
krzysztof.klimaszewski@put.poznan.pl

Wymagania wstepne
Usystematyzowana wiedza z zakresu analizy matematycznej, algebry i rachunku prawdopodobieristwa.

Uporzadkowana, podbudowana matematycznie, szczegétowa wiedza z podstaw teorii obwodow
niezbedna do zrozumienia, analizy, oceny dziatania obwoddw elektrycznych.

Umiejetno¢ pozyskiwania informacji z literatury i baz danych oraz innych zrédet w jezyku polskim lub
angielskim; umiejetnos$¢ integrowania uzyskanych informacji, ich interpretacji, wyciggania wnioskow i
uzasadniania opinii.

Znajomosc ograniczen wiasnej wiedzy i umiejetnosci, rozumienie koniecznosci dalszego doksztatcania
sie.

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentdw z podstawowymi elementami elektronicznymi, zasadami ich dziatania i
mozliwosciami ich wykorzystania w uktadach elektronicznych. Przekazanie wiedzy na temat
podstawowych obliczenn dokonywanych przy projektowaniu uktadow elektronicznych.
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Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

Podstawowa wiedza na temat elementéw elektronicznych, ich wtasciwosci i podstawowych
charakterystyk. Znajomos¢ podstawowowych eletronicznych elementéw pétprzewodnikowych. Wiedza
na temat wykorzystania elementéw elektronicznych w uktadach réznego rodzaju. Wiedza na temat
podstawowych, typowych uktaddw elektronicznych.

Wiedza na temat historii i wspdtczesnych kierunkéw rozwojowych w dziedzinie produkcji i zastosowan
elementow elektronicznych.

Umiejetnosci
Umiejetnos¢ wyszukiwania i odnajdywania potrzebnych informacji na temat elementéw elektronicznych
i dokonywanie wyboru wtasciwych elementéw w podstawowych zastosowaniach.

Umiejetnos¢ odnajdywania informacji na temat nowych elementéw elektronicznych i ich nowych
zastosowan.

Umiejetnos¢ dobierania elementéw elektronicznych o parametrach odpowiednich do konkretnego
zastosowania.

Kompetencje spoteczne
Swiadomos¢ szybkiego rozwoju elektroniki, rozumienie koniecznosci ciggtego doksztatcania sie.

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny

Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposdb:

Egzamin pisemny sktadajacy sie z okoto 8 zadan, punktowanych jednakowo. Prég zaliczenia: 50%
punktéw. W razie koniecznosci, egzamin pisemny moze by¢ uzupetniony egzaminem ustnym. W ocenie
koricowej uwzgledniona jest aktywnos$¢ w trakcie zajec¢ - rozwigzywanie zadan dodatkowych.

Zaliczenie ¢wicen laboratoryjnych na podstawie oceny sprawozdan opracowywanych w trakcie kazdych
zajec¢ i oceny zaangazowania w przebieg zajec.

Zaliczenie ¢wiczen audytoryjnych odbywa sie na podstawie oceny aktywnosci w trakcie zaje¢ oraz oceny
prac kontrolnych.

Tresci programowe

Wyktad:

Rezystory, kondensatory, cewki - parametry rzeczywistych elementdow elektronicznych
Rodzaje diod i ich zastosowania

Tranzystor bipolarny

Tranzystor polowy JFET

Tranzystor polowy MOSFET
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Wzmacniacze tranzystorowe

Wzmacniacz operacyjny (model idealny i rzeczywisty wzmacniacz), podstawowe uktady wykorzystujgce
wzmacniacz operacyjny, komparator

Cwiczenia laboratoryjne:

Proste filtry RC, uktady z diodami

Badanie uktaddw z tranzystorem bipolarnym
Badanie uktadéw z tranzystorem JFET

Badanie liniowych uktadéw ze wzmacniaczem operacyjnym
Cwiczenia audytoryjne:

Uktady diodowe

Uktady polaryzacji tranzystora bipolarnego
Uktady polaryzacji tranzystora polowego
Wzmacniacze tranzystorowe

Wzmacniacz operacyjny w ukfadach liniowych
Metody dydaktyczne

Wyktad: prezentacja multimedialna, ilustrowana przyktadami podawanymi na rzutniku, wykfad
konwersatoryjny

Cwiczenia laboratoryjne: wykonanie w dwu/trzyosobowych grupach zadar opisanych w instrukcji do
¢wiczenia, samodzielna budowa uktadéw, samodzielne wykonanie pomiaréw

Cwiczenia audytoryjne: praktyczna prezentacja metod obliczania parametréw przyktadowych uktadéw
elektronicznych, rozwigzywanie zadan na tablicy

Literatura

Podstawowa
»Electronic devices” (conventional current version) T. Floyd

"Semiconductor devices and analog electronics" K. Klimaszewski

Uzupetniajaca
,Sztuka elektroniki” P. Horowitz, W. Hill

"The Art of Electronics: The x-Chapters" P. Horowitz, W. Hill

»,Uktady potprzewodnikowe” U. Tietze, C. Schenk
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»Przyrzady potprzewodnikowe” W. Marciniak
»Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka” B. Carter, R. Mancini

Bilans nakfadu pracy przecietnego studenta

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 130 6,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 60 2,0
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 70 4,0

zajec laboratoryjnych, éwiczen audytoryjnych, przygotowanie do
egzaminu)?

! niepotrzebne skreéli¢ lub dopisaé inne czynnoéci






